
4065 GCT 元件特性参数要求

阻断特性

符号 参数名称 测试条件 最小 典型 最大 单位

VDRM 断态重复峰值电压 TVJ = 125℃，ID ≤ IDRM，
tp = 10 ms

- - 6500 V

IDRM 断态重复峰值电流 TVJ = 125℃，VD = VDRM，
tp = 10 ms

- - 50 mA

dv/dt 阳极电压临界上升率 TVJ = 125℃，VD = 0.67VDRM - - 1000 V/μs

VDClink 中间直流电压 100 FIT 失效率所允许的中间直流电压 - - 4000 V

VRRM 反向电压 / - - 17 V

导通特性

符号 参数名称 测试条件 最小 典型 最大 单位

IT(RMS) 通态方均根电流 TC = 85℃，正弦半波，双面冷却 - - 2000 A

ITSM 通态不重复浪涌电流 TVJ = 125℃，正弦半波，

10 ms，VD = VR = 0

- - 26 kA

I2t 电流平方时间积 - - 338 104 A2s

VTM 通态电压 TVJ = 125℃，IT = 4000 A - 3.75 4.1 V

VTO 门槛电压
TVJ = 125℃，
IT = 1000…4000 A

- - 1.88 V

rT 斜率电阻 - - 0.56 mΩ



开通特性

符号 参数名称 测试条件 最小 典型 最大 单位

diT/dt 通态电流临界上升率
TVJ = 125℃，IT = 4000 A，

VD = 4000 V，f = 0…500 Hz
- - 5000 A/μs

tdon 开通延迟时间 TVJ = 125℃，IT = 4000 A，

VD = 4000 V，di/dt = VD/Li，

CCL = 20 μF，Li = 3 μH，
LCL = 0.3 μH

- - 3 μs

tr 阳极电压下降时间 - - 1 μs

Eon 单脉冲开通能量 - - 3.3 J

关断特性

符号 参数名称 测试条件 最小 典型 最大 单位

ITGQM 最大可关断电流

TVJ = 125℃，VDM ≤ VDRM，

VD = 4000 V，LCL = 0.3 μH，

CCL = 20 μF，RS = 0.4 Ω，

f = 0…300 Hz，
DFWD = DCL = FYB 1100-60

- - 4000 A

tdoff 关断延迟时间 TVJ = 125℃，ITGQ = 4000 A，

VD = 4000 V，VDM ≤ VDRM，

CCL = 20 μF，RS = 0.4 Ω，

Li = 3 μH，LCL = 0.3 μH，
DFWD = DCL = FYB 1100-60

- - 8 μs

tf 下降时间 - - 1 μs

Eoff 单脉冲关断能量 - 42.5 46.3 J
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